Лабораторная работа

«Импульсные схемы на транзисторах»

студента 304 группы

Лозы Александра Александровича.

1.Исследовали работу транзисторов в схеме мультивибратора в активном и насыщенном режимах.

  Форма импульсов:

  в активном режиме                в насыщенном режиме



  

2.Определили коэффициент усиления по току 
[image: image1.wmf]b

. Этот параметр транзистора можно измерить только в момент перехода транзистора из активного в насыщенный режим, т.к. только в этот момент имеет место равенство:  
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Для первого транзистора:     Для второго транзистора:

Еб = -6,5 В                   Еб = -4,9 В

Ек = - 12,3 В                 Ек = - 12,3 В

Rб = 30 кОм                   Rб = 30 кОм

Rк = 1,8 кОм                  Rк = 1,8 кОм
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= 31,5                       
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3.Исследовали работу мультивибратора в непрерывном режиме (транзисторы должны работать в насыщенном режиме):

  определили зависимость периода повторения от С и Еб.

  Построили графики:
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4.Исследовали работу блокинг-генератора в непрерывном режиме:

  исследовали зависимость частоты повторения импульсов от 
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. Построили графики:
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Еб= - 6,4В





Еб= - 5,5В





Еб= - 4,4В
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